Addsum E2prom Programador de memorias Eeprom

manual del usuario

La interfaz de programacién tiene la apariencia que se muestra en la Figura 1. De muy facil manejo permite la
programacion de una amplia variedad de memorias Eeprom con diferentes protocolos de comunicacion, 12C,
Microwire, SPI, UNI/O. Sus controles y funciones estan especificados en las siguientes secciones de este
manual, se detallan ademas las conexiones con el programador, esquemas correspondientes, instalacion y su
operatividad en general.

Figura 1 — Interfaz de programacion
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BARRA DE MENU |

La barra de menu -Figura 2-, despliega los diferentes items que a continuacion se detallan:

Figura 2 — Barra de menu

Archive Ediciédn Opciones  Actualizacién  Ayuda

Archivo:

P Abrir Archivo: importa un archivo para la programacion. Son soportados los formatos de archivos hex y
bin.

b Guardar Archivo: exporta un archivo de lectura con los datos del Buffer de memoria. El archivo es
creado en el formato seleccionado (hex o bin). Si en la ruta especificada ya existe un archivo con el
mismo nombre, sera reemplazado por el nuevo archivo. Si éste es de sélo lectura, debera guardarse con
otro nombre.

b Actualizar Archivo: actualiza el archivo cargado en el Buffer de memoria.

b Comprobar Checksum del Archivo Hex: realiza una comprobacion linea por linea del archivo Hex al
momento de ser cargado en el Buffer de memoria para verificar que los datos sean correctos. Esta
funcién no abarca los archivos con extension .bin.

P Archivos Recientes: se muestran hasta los ultimos diez archivos que han sido abiertos y cargados con
sus respectivas rutas de directorio. Los archivos recientes pueden ser seleccionados para importarlos
rapidamente. Observe que el historial de archivo comenzara estando en blanco en una instalacién nueva
hasta que sea importado un archivo. Cada archivo importado o seleccionado sera cabecera de la lista.

» Borrar Archivos Recientes: borra todo el listado de archivos importados.

» Salir: cierra la aplicacién.

Edicion:

b Limpiar Buffer de memoria: el Buffer de memoria se reescribe con datos en blanco “FF” de acuerdo a
la capacidad de memoria del dispositivo seleccionado.

P Rellenar Buffer de memoria: permite cargar espacios de memoria desde una direccién de inicio hasta
una direccion final de acuerdo a la capacidad de memoria del dispositivo con un valor en formato
Hexadecimal.

b Intercambio de Bytes: se intercambian los bytes en posiciones de memoria correlativas, es decir: el
byte de la direccién 1 de memoria pasa a la direccién 2 y el byte de la direccién 2 pasa a la direccion 1y
asi sucesivamente hasta completar la capacidad de memoria del dispositivo.

» Buffer con datos aleatorios: permite la carga del buffer de memoria con datos aleatorios, su uso se
limita a la comprobacién total de las celdas de memoria del dispositivo.

P Habilitar cambios manuales en Buffer Grid: habilita la introduccion de datos manualmente en

reemplazo de los existentes en la grilla o tabla de datos perteneciente al Buffer de memoria, ver: “Buffer
memoria de datos”.
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Opciones:

P Tipo de Fuente: permite seleccionar entre tres tipos de fuentes mono espacio para visualizar el Buffer
de datos.

 Fuente Bold Buffer Grid: selecciona la fuente en negrita.
P Color Buffer Grid: cambia la fuente a color azul.

b Lineas Buffer Grid: enmarca la tabla del buffer de memoria.

Actualizacion:

P Grabar Firmware: actualiza el Firmware (programa) del microcontrolador del programador Eeprom,
directamente desde el Software. Con cada nueva actualizacion o revisién del programa podra realizarse
la actualizacion de forma simple y rapida desde la misma interfaz de usuario.

BARRA DE HERRAMIENTAS ‘

La Figura 3 muestra la barra de herramientas con los diferentes controles de la interfaz de programacion.

Figura 3 — Barra de herramientas
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P Abrir Archivo: importa un archivo para la programacion. Son soportados los formatos de archivos hex y
bin.

P Guardar Archivo: exporta un archivo de lectura con los datos del Buffer de memoria. El archivo es
creado en el formato seleccionado (hex o bin). Si en la ruta especificada ya existe un archivo con el
mismo nombre, sera reemplazado por el nuevo archivo. Si es requerido, utilice un nombre de archivo
diferente para conservar el existente. Si el archivo es de sélo lectura, debera guardarse con otro nombre.

P Actualizar Archivo: actualiza el archivo cargado en el Buffer de memoria.

P Lectura de memoria: lee la memoria Eeprom y carga el buffer con los datos leidos.

P Verificacién de memoria: verifica la lectura de la memoria y compara con los datos almacenados en el
Buffer de memoria de la aplicacion.

» Programacién de memoria: escribe el dispositivo con los datos cargados en el Buffer de memoria de la
aplicacion, la fuente de datos puede provenir de un archivo (hex o bin) o de una lectura de memoria.

} Borrado de memoria: borra los datos contenidos en la memoria Eeprom dejando el dispositivo en
blanco (FF).

P Intercambio de Bytes: se intercambian los bytes en posiciones de memoria correlativas, es decir: el

byte de la direccién 1 de memoria pasa a la direccién 2 y el byte de la direccién 2 pasa a la direccion 1y
asi sucesivamente segun la capacidad de memoria del dispositivo seleccionado.
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P Buffer con datos aleatorios: permite la carga del buffer de memoria con datos aleatorios para
programarlos en el dispositivo seleccionado; su uso se limita Unicamente a la comprobacion total de las
celdas de memoria de la Eeprom.

b Limpiar Buffer de memoria: el Buffer de memoria se reescribe con datos en blanco “FF” de acuerdo a
la capacidad de memoria del dispositivo seleccionado.

Cuadros de lista desplegables:

Seleccionan el tipo de memoria de acuerdo a las caracteristicas y protocolo de comunicacion y enlistan los
dispositivos soportados por el programador -Figura 4-. Protocolos soportados: 12C, Microwire, SPI, UNI/O.

Figura 4 — Lista desplegable de tipos de memoria
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1 - Seleccione en el cuadro desplegable el tipo de dispositivo por caracteristicas y protocolo. Ej: SPI — 95xxx

2 - Seleccione en el siguiente cuadro desplegable la memoria por nomenclatura. Ej: 95128

BUFFER MEMORIA DE DATOS ‘

El buffer de memoria de la aplicacion almacena los datos cargados desde un archivo, desde una lectura previa
de memoria o desde algun comando de edicion. Los datos cargados se visualizan en el editor en forma de tabla
con filas y columnas (Offset) tanto en formato hexadecimal (tabla izquierda) como en formato ascii (tabla
derecha), tal como puede observarse en la Figura 5.

Los comandos de edicién referentes al Buffer de memoria fueron detallados mas arriba en las explicaciones

correspondientes a “Barra de mend” y “Barra de Herramientas”.

Figura 5 — Visualizacion de los datos del Buffer de memoria
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Cambios manuales de datos:

La opcidn para poder realizar cambios manuales en el editor del Buffer de memoria debe estar habilitada desde
el menu: “Habilitar cambios manuales en Buffer Grid”

P Seleccione con el puntero del mouse en el editor la celda que contiene los datos que desea modificar en
la direccion de memoria representada por linea y columna (Offset). Puede ser tanto en el sector del
editor de datos Hexadecimales o Ascii (caracteres del teclado).

b Introducir el nuevo dato. Para el sector Hex sélo es posible el formato Hexadecimal, seran admitidos los
numeros 0, 1, 2, 3,4,5,6, 7, 8,9y letras A, B, C, D, E, F (00-FF hexadecimal). Para el sector Ascii sera
admitido este formato (ascii) correspondiente a los caracteres de teclado 0-127 (decimal).

P Una vez reemplazado el dato, quedara almacenado en el Buffer de memoria en la misma direccién que
el dato anterior y automaticamente se incrementara la seleccidon hacia la celda siguiente. El usuario
puede o no continuar introduciendo datos.

P Para borrar caracteres de la celda utilizar la tecla de retroceso. Una celda con datos incompletos sera
reemplazada con el dato original correspondiente a ese direccionamiento de memoria.

Nota: Si existe un error durante la verificaciéon de datos grabados en la memoria Eeprom y los cambios
manuales del Buffer de memoria estan habilitados desde el menu, quedara seleccionada en el editor la celda
con la direccidn del dato que produjo el error durante la escritura.

INFORMACION SOBRE LOS PROCESOS

Ventana de estado:

Esta ventana muestra informacion y el estado de las operaciones en progreso.

¢ Durante la carga de un archivo al Buffer de memoria, informa: nombre de archivo, tamafio en bytes,
fecha-hora de creacién y fecha-hora de ultima modificacion —Figura 6-.

Figura 6 — Informacién mostrada durante la carga de un archivo

Informacion sobre log procesos

Archiva: Spi_sep.hex - Tamafio: 134350 bytes,
Creado: 11/08/2010 05:41:05 a.m. - Modificado: 11/08/2010 05:41:05 a.m.

e Durante procesos como lectura, verificacién, escritura, borrado, informa: operaciones en progreso,
resultado y tiempo involucrado en el proceso —Figura 7-.

Figura 7 — Informacién mostrada durante los procesos

Informacion zobre log procesos

Verificacion Ok
Tiempo total del Proceso : 4,82 seq.

_

www.addsumcore.com.ar 5



e Si existe un error durante la verificacion de datos grabados en la memoria Eeprom, el texto sera
expuesto en color rojo informando: la direccién por fila y columna donde se produjo el error, el dato
verificado desde la aplicacién y el dato leido desde la memoria Eeprom.

e Durante la actualizacion del Firmware del programador, informa sobre la operacion en curso y si la
actualizacién fue completada con éxito.

Barra de progreso:

Muestra el progreso de una operacion.

TIME DEL PROTOCOLO EEPROM

Los tiempos de los protocolos soportados por el programador de memorias Eeprom pueden ser controlados y
modificados linealmente mediante el control deslizante disenado para ello en la aplicacién, como muestra la
Figura 8. Dicho control permite variar el tiempo establecido aumentando el “time” del protocolo de comunicacion
para hacerlo mas lento y de esta forma poder ejecutar las operaciones en forma exitosa si un dispositivo no
responde adecuadamente dentro de los margenes normales de funcionamiento.

Figura 8 — Control deslizante para el tiempo de protocolo

Time protocolo E eprom

Actual =1 usg |‘|

En algunos dispositivos, en el caso de memorias con protocolo de comunicacién 12C, puede variarse el “time”
para que sea mas rapido, siempre y cuando la memoria soporte la velocidad de comunicacién establecida.

El botén “Normal” reestablece los valores normales de origen por defecto.

Modo paginado:

El modo paginado —Figura 9- abarca a los dispositivos que soportan la escritura por pagina de memoria, es
decir, que pueden ser programados varios bytes de datos en un mismo tiempo, acelerandose el proceso de
escritura. El modo paginado incluye a los dispositivos con protocolo 12C, SPI, UNI/O.

Figura 9 — Seleccion del Modo Paginado

b odos
todo Paginado

El modo paginado esta seleccionado por defecto en el Software del programador mediante el casillero con tilde
activado. Para una programacion de datos byte por byte (modo no paginado) destildar dicho casillero.

Nota: este modo es para transferencias de datos y no involucra ninguna sefnal de control hacia alguno de los
pines del dispositivo.
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Modo organizacién 8 — 16 Bits:

El modo de organizaciéon de 8 y 16 bits, abarca a los dispositivos con protocolo Microwire -Figura 10-.
Segun el fabricante y nomenclatura del dispositivo, puede soportar la organizacién de programacién en 8 y/o 16
bits.

Figura 10 — Seleccién del Modo de organizacion 8-16 bits

Modos
(") Org 0= 8 bits
@ Org1 =16 bits

Es importante en estos dispositivos conocer, por medio de los Data Sheet del fabricante, qué formato de
organizacién soportan. Si el dispositivo esta programado con una organizacion de 8 bits, debe leerse en 8 bits.
Lo mismo para una organizacion de 16 bits.

Por defecto el Software de programacion selecciona a los dispositivos con letra “A” en 8 bits y “B” en 16 bits,
esto NO significa un estandar generalizado entre fabricantes de memorias Eeproms, hay dispositivos “A” que
también soportan el formato de 16 bits y “B” que soportan el formato de 8 bits.

El usuario debe informarse de los datos que brinda el fabricante del dispositivo en todos los casos.

Nota: EI modo organizacién 8 - 16 bits incluye al pin “Org” en los dispositivos Microwire 93xxx. El programador
suministra hacia ese pin una tension positiva (nivel alto) en caso de ser seleccionada una organizacion de
escritura por 16 bits o una tension préxima a GND (nivel bajo) si fue seleccionada una organizacion por 8 bits de
escritura desde la aplicacion; esto es adecuado para la programacién individual de la memoria desde un zécalo,
facilitando un minimo de conexionado a tener en cuenta.

CONFIGURACION DE DISPOSITIVOS

Desde el software de la aplicacién es posible la configuraciéon en algunos tipos de dispositivos Eeprom. Ver
“Hardware”.

BARRA DE ESTADO

En la Figura 11 se muestran los contenidos de la Barra de Estado. El primer panel muestra la versién del
Firmware del programador (programa grabado en el hardware del equipo). Si no existe Firmware debe
visualizarse la version del Bootloader (cargador del Firmware).

El segundo panel muestra la ruta del archivo cargado al Buffer de memoria de la aplicacién. Si dicha ruta

excede los 64 caracteres sera mostrada en formato corto.
Los paneles tercero y cuarto, muestran hora y fecha del sistema respectivamente.

Figura 11 — Barra de Estado

Firmware .00 C:ASpi_sep.hex 0541 am. 1140842000
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HARDWARE

El hardware del programador basado en un microcontrolador con médulo USB integrado permite un minimo de
componentes externos, reduccién de tamano del circuito y establece una comunicacion rapida con el Software
de aplicacién. La salida de senales por el conector es totalmente reconfigurable automaticamente de acuerdo al
dispositivo seleccionado y su protocolo de comunicacién, permitiendo realizar las operaciones de programacion,
lectura, verificacién, etc., desde un mismo y Unico zécalo para todos los dispositivos soportados. El Firmware
del programador es actualizable con nuevas versiones o revisiones. La Figura 12 muestra las caracteristicas del
programador.

Figura 12 — Caracteristicas del programador

Led indicador de suministro Vee durante un proceso

Led indicador de un proceso en progreso
{Programacian, Lectura, Verificacion, etc.)

Dimensiones: 56 x 35 x 15 mm = — = Conector para la interfaz

de conexién con la memornia

Conector del programador —Figura 13-:

Figura 13
Salida conector IDC para cable plano

Pin superior = 1, inferior = 2
Pin superior = 3, inferior = 4
Pin superior = 5, inferior = 6
Pin superior = 7, inferior = 8
Pin superior = 9, inferior = 10

@
E
E
g
g
[
m
1]
=

La Figura 14 es una vista frontal del conector IDC del programador de diez contactos con la numeracion
correspondiente de pines.

Figura 14
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SALIDAS

Pines 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 corresponden a sefales de control, datos y reloj reconfigurables automaticamente
segun memoria Eeprom y protocolo de comunicacion correspondiente.

Pins 9, 10 corresponden a una salida de tension de 5 volts positivos suministrados por el puerto Usb de la PC a
través del conector del programador, esta disponible en caso de ser requerida una tension suplementaria para
alimentar una placa de circuito. El limite de corriente es de 100 mA. Para la programacion de memorias esta
tension secundaria no se utiliza.

Pin 9, +5 volts (Vbus).
Pin 10, negativo (Gnd).

CONEXIONADO DE MEMORIAS

El conexionado universal entre programador y memoria se realiza como muestra la Figura 15. La interfaz de
comunicacion entre el programador y los diferentes tipos de dispositivos soportados es comun en todos los
casos y comparten la misma distribucién de pines; el programador automaticamente reconfigura el puerto de
salida de acuerdo al tipo de memoria y protocolo de comunicacién utilizado, es decir: sefales de control, datos,
reloj, Vcc y Gnd necesarias se reconfiguran automaticamente para utilizar el mismo conexionado general de
acuerdo al tipo de dispositivo seleccionado.

Observe que la interfaz de conexion entre el conector del programador y los pines del dispositivo Eeprom
comparten la misma numeracion: 1/1, 2/2, 3/3, etc.

Figura 15 — Conexionado de las memorias

Conector del Programador Memoria
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Se describen a continuacion los detalles de conexionado entre la interfaz del programador y los dispositivos.

Importante: cuando sea necesario programar, leer, verificar, etc., dispositivos Eeprom que se encuentren ya
conectados en una placa de circuito, deben ser primero desmontados o retirados de dicha placa en todos los
casos y sin excepcion. Esto significa que las tareas a realizar con el programador y memoria deberan ser
efectuadas en forma independiente y no en circuito. Caso contrario se correria el riesgo de:

e Atenuacion de las sefiales de datos y reloj.

¢ Consumo excesivo en el puerto del conector del programador por baja impedancia hacia masa o positivo

de algun pin.
e Conflicto con otros componentes del circuito (microcontroladores que manejan dicha Eeprom, etc.).
e Lecturas o programaciones erréneas.
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e Deterioro del programador/puerto Usb por sefales en corto o sobreconsumo por mala conexion.
En general las placas de circuito con memorias Eeprom no estan preparadas para soportar una programacién o
reprogramacion en circuito, por este motivo no se aconseja emplear este método y en estas circunstancias no
se garantiza el correcto funcionamiento del equipo.

Protocolo 12C memorias 24xxx:

La Figura 16 muestra la posible configuracion de direccionamiento en el hardware para la serie de memorias
24xxx, a través de las sefales de control sobre los pines A0, A1, A2 y su posible mapeo desde el Software del
programador.

En la mayoria de las ocasiones escribir la memoria con determinada configuracion no sera necesario,
solamente en los casos en los que mas de un dispositivo comparta el mismo bus 12C y sea requerido un
direccionamiento especial.

En el Software del programador, por defecto la habilitacion esta desactivada. Si no requiere un direccionamiento
en el bus 12C de la aplicacion, no habilite la seleccién de pines.

Figura 16 — Protocolo 12C para memorias 24xxx

Direccion dispositivo en el Hardware

A2
A Actual = 000
Al

Hahilitar seleccidn de pines

Nota: la configuracion de direccionamiento por hardware desde la aplicaciéon suministra la salida de sefales de
control desde el conector del programador hacia la memoria sobre los pines A0, A1, A2 (1, 2, 3).

Tabla 1 — Eeprom 12C:

N° de pin Senal Descripcion

1-2-3 A0 - A1 -A2 Entrada de direccionamiento del dispositivo en el bus 12C
4 GND Negativo (masa)
5 SDA Linea I/O serial bidireccional de datos
6 SCL Linea serial de reloj
7 WP Proteccidn contra escritura. Habilita con nivel bajo (Gnd)
8 VCC Tension de alimentacion de la memoria
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Figura 17: Diagrama de pines y sus respectivas sefales memorias 24xxx
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Nota: la resistencia requerida hacia pull-up, principalmente en la linea de datos propia del protocolo 12C, es
proporcionada internamente por el programador facilitando de esta forma el minimo conexionado.

Protocolo Microwire memorias 93xxx:

Ver item “Modos” > “Modo organizacién 8 — 16 Bits” para su configuracion por software.

Tabla 2 — Eeprom Microwire:

N° de pin Senal Descripcion
1 CS Seleccién de chip
2 CLK Linea serial de reloj
3 DI Linea serial de entrada de datos
4 DO Linea serial de salida de datos
5 GND Negativo (masa)
6 ORG Organizacién 8 / 16 bits
7 NC/PE No conexidén o programacion habilitada (enable) en 93x76/x86
8 VCC Tension de alimentacion de la memoria
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Figura 18: Diagrama de pines y sus respectivas sefales memorias 93xxx

Comm— 1 " sh——
CS meHmml 2 mm CLK C%f——:g B
e
D mm—lm m? wm DO oh T
|
GND mm—I{m mH-Cmm ORG oD -
NC/PE mm—fu mH—"mm VOO CIRIS:
mN NC/PE
VOO

Protocolo SPI memorias 25xxx — 95xxx:

Registro de estado: un registro interno de la memoria que permite la configuracion para la proteccion contra
escritura. Se describen a continuacion los detalles para su utilizacion:

Proteccion contra Escritura: permite al usuario seleccionar uno de los cuatro niveles de proteccién para la
memoria, mediante la escritura de los bits apropiados en el registro de estado. La memoria esta dividida en
cuatro segmentos. La particién es controlada desde el Software de la siguiente manera: ninguna proteccion, Va
capacidad de memoria protegida, 2 capacidad de memoria protegida, proteccién total de la memoria —ver
Figura 19-. El direccionamiento de inicio y final del block protegido contra escritura es visualizado en formato
hexadecimal de acuerdo a la capacidad de memoria del dispositivo. Asimismo, una lectura del dispositivo indica
cuales bloques se hallan actualmente protegidos contra escritura.

WPEN: “Write Protect Enable”, si WPEN esta sin tilde, configuracién en “0” (estado por defecto en el Software),
permite la escritura en el registro de estado de los bloques de proteccion, sin importar el estado o nivel (alto o
bajo) del pin WP (Pin 3) de la memoria (proteccién de escritura), ver Tabla 3.
Si WPEN esta con tilde, configuracion en 1, la posibilidad de escribir en el registro de estado depende del nivel
I6gico que esté presente en el pin WP:
e Si el pin WP estd a nivel alto, es posible escribir en el registro de estado los bloques de
proteccion.
e Si el pin WP esta a nivel bajo, cualquier intento de modificar el registro de estado sera ignorado
por el dispositivo.

Nota: por defecto las configuraciones y lineas de sefiales por hardware estan dispuestas para permitir la
escritura y modificacion del registro de estado del dispositivo.

Figura 19 — Particion de la proteccion de datos

Blogues de proteccion de datos

@) Minguno WwiPE M
1/4 =C000K - FFFFR
1/2 = 8000 - FFFFh

Todo = 0000k - FFFFH Grabar

El botén “Grabar” permite la programacion de la configuracion en el registro de la memoria.
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Tabla 3 — Eeprom SPI:

N° de pin Senal Descripcion
1 CS Seleccion de chip
2 SO Linea serial de salida de datos
3 WP Proteccion contra escritura
4 GND Negativo (masa)
5 Sl Linea serial de entrada de datos
6 SCK Linea serial de reloj
7 HOLD Pausa
8 VCC Tension de alimentacion de la memoria

Figura 20: Diagrama de pines y sus respectivas seflales memorias 25xxx/95xxx
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Protocolo UNI/O memorias 11xxx :

Registro de estado: registro interno de la memoria que permite la configuracion para la proteccion contra
escritura. Se describen a continuacion los detalles para su utilizacion:

Protecciéon contra Escritura: permite al usuario seleccionar uno de los cuatro niveles de proteccion para la
memoria, mediante la escritura de los bits apropiados en el registro de estado. La memoria esta dividida en
cuatro segmentos. La particion es controlada desde el Software de la siguiente manera: ninguna proteccion, V4
capacidad de memoria protegida, 2 capacidad de memoria protegida, proteccién total de la memoria —ver
Figura 21-. El direccionamiento de inicio y final del block protegido contra escritura es visualizado en formato
hexadecimal de acuerdo a la capacidad de memoria del dispositivo. Asimismo, una lectura del dispositivo indica
cuales bloques se hallan actualmente protegidos contra escritura.
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Figura 21 — Particion de la proteccién de datos

Bloques de proteccion de datoz

@) Minguno
1/4 = 0600 - O7FFh
1/2 = 0400k - O7FFh

Toda = 0000k - O7FFR Grabar

El boton “Grabar” permite la programacion de la configuraciéon en el registro de estado de la memoria.

Tabla 4 — Eeprom UNI/O:

N° de pin Senal Descripcion

1-2-3-6-7 NC No conectados internamente en el chip
4 GND Negativo (masa)
5 SCIO Linea I/O serial bidireccional de datos
8 VCC Tension de alimentacion de la memoria

Figura 22: Diagrama de pines y sus respectivas senales memorias 11xxx
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Nota: el conexionado explicado y mostrado en todos los ejemplos corresponde a encapsulados de memoria
PDIP, SOIC, TSSOP. Para otro tipo de packaging de dispositivos, debera remitirse al conexionado del
fabricante para realizar los cambios correspondientes en la interfaz de programacion del programador.
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INSTALACION |

P Haga correr el Setup de la aplicacion del programador, siguiendo los pasos del asistente hasta finalizar.
La instalacion es rapida y sencilla.

P Conecte el cable USB entre el programador y un puerto de la PC. Inmediatamente el Hardware debe ser
reconocido por el sistema operativo dando inicio a la instalaciéon automatica de los drivers necesarios y
a su correspondiente enumeracién dentro del sistema. En las Figuras 23 y 24 puede observarse el
proceso de instalacion sefalado, los mensajes pueden variar de acuerdo al sistema operativo en uso.

Figura 23 — Indicador de la instalacion del software

J! Installing device driver software ™ *

Click here for status,

Figura 24 — Indicador de que la instalaciéon ha sido exitosa

% USBInput Device * X

= Device driver software installed successfully.

b Abra el Software de aplicacion y verifique el correcto funcionamiento del equipo realizando alguna
operacion con una memoria Eeprom.

Nota: El cable de conexion USB debe ser de buena calidad, apto para trabajar con Usb 2.0. Un cable de
dudosa calidad puede aparejar problemas de programacién, comunicacion, etc.
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ANEXOS

La figura 25-A muestra la tipica placa (PCB) para programacion de Eeproms desde un zdcalo. El conector IDC
de 10 contactos para cable plano, permite una conexion directa y pin a pin con el programador para los
diferentes dispositivos y protocolos soportados por el equipo.

La figura 25-B, muestra la placa de circuito del hardware del programador de memorias Eeprom.

Figura 25 - PCB

A

B

En la figura 26 se puede observar la salida desde el conector IDC del programador. Los conductores 1 a 8
corresponden a los pines 1 a 8 de los diferentes tipos de Eeprom soportadas.

Los conductores 9 (+) y 10 (Gnd) corresponden a una salida de tension auxiliar de 5 volts directamente de la
linea Vbus del conector USB. La corriente maxima soportada es de 100 Ma. Esta tension auxiliar no es
manejada para la programacién, puede ser utilizada si es necesaria una tensién auxiliar para alimentar un
circuito de aplicacion con un consumo menor a 100 Ma. Tenga precaucion evitando cortos o un excesivo
consumo en esta linea auxiliar.
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Figura 26 - Conector

Programador

9
10

conector IDC 10 contactos

1@

l 10 9

cable plano 10 conductores
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